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Laskuharjoitus 4: Kerrostamis- ja silmukkamenetelma

Tehtava 1.

Maarita alla esitetyssa piirissa kuormassa (vastuksessa) Rp lammoksi kuluva teho kayttden hyvaksi
kerrostamismenetelmaa.

R =10kQ, R, =5kQ, R, =20kQ, R =10kQ, J,, =5mA, J, =6 mA, E; =40 V
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Kuva l. Piirikaavio tehtavaan 1.

Tehtava 2.

Laske kerrostamismenetelmélla alla esitetyn piirin jannitteet ja virrat sek& naiden avulla eri lahteiden
tuottamat/kuluttamat tehot Py, P, ja Ps.

E,=200V,J,=50AJ,=100A,R =2Q, R,=4Q, R,=6Q
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Tehtava 3.

Laske kerrostamismenetelmalla alla esitetyssa piirissd virta l,. (Tehtdvassa ei kaytetd kolmio-
tahtimuunnosta).

E=10V,J=2AR=2Q,R,=4Q, R, =6Q, R, =8Q.

m
/AR
+ N\

Kuva 2. Piirikaavio tehtavaan 3.
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Laskuharjoitus 4: Kerrostamis- ja silmukkamenetelma

Tehtava 4.
Maarita silmukkavirtamenetelmaa apuna kayttaen alla esitetyssa piirissa virta I.
R=1Q, R =2Q,R=3QR,=4Q,R =5Q,J=1A,E =12V,E, =1V
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Kuva 3. Piirikaavio tehtavaan 4.

Tehtava 5.
Laske silmukkavirtamenetelmalla alla olevassa kuvassa esitetyssa piirissé esiintyvét tehot (seké tuote-
tut, ettd kulutetut).

E =10V,E,=12V,E,=16 V,R =4 Q R, =6 Q, R, =8 Q
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Kuva 4. Piirikaavio tehtavaan 5.



